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0.�
Проект


ЗАКОН УКРАЇНИ


Про внесення змін до Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка", "Інститут електрозварювання імені Є.О.Патона", "Інститут монокристалів"�
�
�
Проект


ЗАКОН УКРАЇНИ


Про внесення змін до Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка", "Інститут електрозварювання імені Є.О.Патона", "Інститут монокристалів"�
�
1.�
Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:�
�
�
Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:�
�
2.�
І. Внести до Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка". "Інститут електрозварювання імені Є.О.Патона", "Інститут монокристалів" ( Відомості Верховної Ради України, 1999, N 40 , ст. 363 ) такі зміни:�
�
�
І. Внести до Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка". "Інститут електрозварювання імені Є.О.Патона", "Інститут монокристалів" ( Відомості Верховної Ради України, 1999, N 40 , ст. 363 ) такі зміни:�
�
3.�
1. Викласти назву Закону в такій редакції:�
�
�
1. Викласти назву Закону в такій редакції:�
�
4.�
Закон України "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка", "Інститут електрозварювання імені Є.О.Патона", "Інститут монокристалів", "Вуглемаш".�
-�SEQ aa \* MERGEFORMAT �1�- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)


після слів "Вуглемаш" доповнити словами "Інформаційні, ресурсо та енергозберігаючі технології (ІРЕТ)-Київська політехніка"


�
Відхилено


(такий технопарк  як юридичну особу або об"єднання ще не створено)�
Закон України "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка", "Інститут електрозварювання імені Є.О.Патона", "Інститут монокристалів", "Вуглемаш".�
�
5.�
2. У преамбулі після слів "Інститут монокристалів" (м.Харків)" доповнити словами "Вуглемаш" (м.Донецьк)"�
-�SEQ aa \* MERGEFORMAT �2�- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)


після слів "Вуглемаш" доповнити словами "Інформаційні, ресурсо та енергозберігаючі технології (ІРЕТ)-Київська політехніка" (м.Київ)�
Відхилено


�
2. У преамбулі після слів "Інститут монокристалів" (м.Харків)" доповнити словами "Вуглемаш" (м.Донецьк)"�
�
6.�
ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.�
�
�
ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.�
�
7.�
Кабінету Міністрів України у тримісячний строк привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.�
�
�
Кабінету Міністрів України у тримісячний строк привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.�
�



�PAGE  �








�USERINITIALS  \* MERGEFORMAT �U�  �FILENAME  \* LOWER �tabl7441.doc�  �DATE \@ "дд.ММ.гггг" \* MERGEFORMAT �05.10.2001�  До проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України ''Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків ''Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка''"�
стор.   �PAGE �2��
�






НСВ  28.09.2001�SET naz"Про внесення змін до Закону України ''Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків ''Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка''" �Про внесення змін до Закону України ''Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків ''Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка''��SET awt"Народні депутати України І.Юхновський, К.Ситник, О.Грачев" �Народні депутати України І.Юхновський, К.Ситник, О.Грачев��SET kom"Народні депутати України - члени Комітету з питань науки і освіти" �Народні депутати України - члени Комітету з питань науки і освіти��SET sta"Друге читання" �Друге читання��SET reg"7441" �7441�











